DEVI CE FOR DETACHI NG SUBSTRATES AND THE ASSCCI ATED METHOD Abstract: The
I nvention relates to a substrate detachnent device (1, 2), said substrate
conprising two adjacent sections which are in contact and which define a
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(57) Abstract: The invention relates to a substrate detachment device (1, 2), said substrate comprising two adjacent sections which
are in contact and which define a cleavage plane therebetween. The inventive device is characterised in that it comprises: means for
supplying the detachment means with numerous parallel substrates, said substrates being disposed according to a substrate arrange-
¢, ment direction; means for detaching (121, 221a, 221b, 222a, 222b) the sections of the substrates, said detachment means comprising
& mobile jaws; and means (121, 221, 222b) for moving certain substrate sections in a controlled manner once they have been detached
in a direction that is more or less parallel to the substrate arrangement direction. In this way, the device can detach numerous sub-
strates. The invention also relates to an associated detachment method.
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(57) Abrégé : L’invention propose un dispositif (1, 2) de décollement de substrat (5), ledit substrat comprenant deux tranches acco-
lées définissant entre elles un plan de clivage, caractérisé en ce que le dispositif comprend : des moyens pour alimenter des moyens de
décollement avec une pluralité de substrats disposés parallelement les uns aux autres selon une direction de rangement de substrats,
des moyens de décollement (121, 221a, 221b, 222a, 222b) des tranches desdits substrats, ces moyens de décollement comprenant des
machoires mobiles, et des moyens (121, 221, 222b) pour réaliser un déplacement contrdle de certaines tranches de substrats aprés
leur décollement selon une direction sensiblement paralléle a la direction de rangement des substrats, de sorte que le dispositif est
apte a réaliser le décollement de la pluralité de substrats. I.’invention propose également un procédé de décollement associé.



